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(54) CHẤT PHỤ GIA, DUNG DỊCH TẠO CẤU TRÚC CHỨA CHẤT PHỤ GIA NÀY 
VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO RA CHIP SILIC DẠNG ĐƠN TINH THỂ

(57)  Sáng chế đề cập đến chất phụ gia để tạo cấu trúc trên chip silic dạng đơn tinh thể bao 
gồm các thành phần: polyetylen glycol, natri benzoat, axit xitric, alđehyt polymaleic thủy 
phân, natri axetat và nước. Sáng chế còn đề cập đến dung dịch tạo cấu trúc để tạo cấu trúc 
trên chip silic dạng đơn tinh thể, dung dịch này bao gồm chất phụ gia tạo cấu trúc nêu trên 
và dung dịch kiềm, trong đó tỷ lệ khối lượng của chất phụ gia tạo cấu trúc với dung dịch 
kiềm nằm trong khoảng từ 0,2 đến 5:100, và trong đó dung dịch kiềm này là dung dịch 
nước chứa kiềm hữu cơ hoặc vô cơ. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo cấu trúc 
trên chip silic dạng đơn tinh thể bằng cách tạo cấu trúc trên bề mặt chip này bằng dung 
dịch tạo cấu trúc nêu trên.
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